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Ubersichtssehaltplan
Der U 7650 DD erreicht seine extrem niedrige Offsetspannung durch den Vergleieh der

Spannungen am invertierenden und nichtinvertierenden Eingang iiber einen Null- Verstir-
ker. In =zwei extern anzuschliellenden Kondensatoren wird die Korrekturspannung pge-
speichert. Eine Klemmschaltung im Rilekkopplungsnetzwerk reduziert die Verstirkung
des Hauptverstirkers bevor der maximale Ausgangspegel erreichl wird.

Per U 7650 DD ist intern [iir eine Verstidrkung von 1 kompensiert.

Grenzwerte
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Kennwert :c-:eL;:,";ien min. max. Einheit|
positive Betriebsspannung UCE‘J 0 b

negative Betriebsspannung 'U{“‘G’J 0 9 Vv
I'akleingangsspannung UI{:h "L'E:C:;' U{_:(;H .
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pusgewdihlte Kennwerte

. Kurz T T
ennwert Salohas Mefibedingung min. | typ. max. |Einheit
== 5 =
positive Betriebsspannung UGCI 5 18
negative Betriebsspannung | -U. ., 3 18
Gleichtakteingangs- % "m(;{:ﬂ Uoerr2| Y
spannung +4)
getriebstemperaturbereich | p -10 70 o
| a i
 Ausgangsstrom o 20 mA
stromaufnahme loe | Ry, =100 KOhm | 1,8 | 2,8 mA
| ™ -
ot 1 .! -
pingdngsoffsetstrom Lo )| E 5 50 pA
Lingangsbiasstrom IIE” 40 400 pA
offene Spannungs- ﬂﬂuﬂ*ﬂ Uy = TR 1600 115 dB
verstiarkung R, = 10 KOhm !
_ |
(ileiehtaktunterdriickung 1:3[‘.*1511"’I U] =1 10V 86 110 dB
Ry = 10 KOhm ;
Betriebsspannungs- S‘».«’R” &UL“C: 20 v 86 110 aB |
upterdrilekung RG = 10 KOhm
Lingangselisetspannung UIDZJI RG = 10 KOhm 1610 500 Py
max. Ausgangsspannungs- U{EZ] R] = 10 KOhm 24 27 vV
bereich R, = 2 KOhm 20 23,5
|
| - & 2} - 'l_ Y I' o
offene Spannungsver Avetr | Yo 10V 100 115 dB
stiirkung RI = 10 KOhm
Gleichtaktunterdrilckung CMR U, =10V 86 110 i
HG = 10 KOhm
{Betriebsspannungs- SVR U{;C =1 8 V bzw. 86 110 di3
' " - : i
unterdriickung UCC 18 ¥
HG = 10 KOhm
Transitfrequenz f] 2 2,5 MHz
1) gliitig bei Uy, == 15 V, T, = -10 bis 70 °C
: s + ; o
2) giiltig bei Uppg=-15V, T, =25°C-5K



Ausgewiihlte Kennwerte

Kennwert K".MF MeBbedingung min. | typ. | max
zeichen : '
positive Betriebsspannung ! UL‘UI 2,5
negative Belriebsspannung -Uﬂ(:2 2,0
Umgebungstemperatur 'Pﬂ 10 70
Eingangsoffsetspannung UED H 20
Ausgangsspunnungsbereich UDSS : 4,7
olfene Spannungs- AL}(HT 110 140
verstirkung
Gleichtaktunterdrilekung CMR 110 130
Betriebsspannungs- SVR 110 130
unterdriickung
Stromaufnahme ohne Last In:':(: 1,4 2,0
Taktfrequenz (intern) aih 200
Eingang o
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Applikationssehaltung: invertierender Verstédrker

e e

Applikationsschaltung: nichtinvertierender Verstirker
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